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参数 条件 最小 典型 最大 单位

供电电压

5功耗

通讯

典型

休眠

测量

3.3

250
5供电电流,IDD

2.0 5.5

320

休眠

测量

平均

2两线数字接口, 标准 I C 协议

1.05

1.3

V

nA

µW

mW

µW

-

-

- -

µA

-

度下 200 小时后，漂移<3%RH)。
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10uF

     此外，为了提高传感器的可靠性能，电路
板在layout时避免在传感器底部布线或覆铜设
计。
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4.7K

330~390R

10uF

10uF
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主机到从机

从机到主机 从机响应的ACK

STARTS STOPP

A
C
K

N
A
K

主机响应的NAKN
A
K

A
C
K

主机响应的ACK

80

80ms

(0xE1)

(0xAC)

(0xBA)
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D

ASAIR
®

MADE IN:China

MSL 1/260C/UNLIM
SEAL  DT
01/01/20 

Pb
G4

(31T)LOT: XXXXXX

(D)1901

AHT10(1P)

(Q)4000
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